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 光࣮ࣝタ࣮にࠊࡣప電力ࠊప遅延ࠊ高㏿ࡘ࠿高機能࡜いࡗた性能ࡀ要求さ࡚ࢀいࠋࡿ特にࠊ実際ࡢ光路をษࡾ替
えࡿ光スイッチにࠊࡶప消費電力ࠊప遅延ࠊ高㏿ࠊ小型ࠊ高集積࡜いࡗた性能ࡀ求ࠋ[2]-[1]ࡿࢀࡽࡵそこ࡛ࠊ我々ࡢ研
究室࡛ࠊࡣ高集積化ࡢたࡵに任意ࡢモ࣮ࢻをษࡾ替えࡿこࡿࡁ࡛ࡢ࡜光モ࣮ࢻスイッチ࡜いう新しい光スイッチを
世界࡛初࡚ࡵ提案しࠊシミュ࣮ࣞションにࣂࢹࡾࡼイス構造ࡢ設計࣭検討を行いࠊ光モ࣮ࢻスイッチࡢ動作原理確
認を目的࡜しࠊ光路差を用いたࣂࢹイスにࡿࡼモ࣮ࢻスイッチングを行ࡗた[3]ࠋ 

   

 
入力ࣃワ࣮を Piࠊ出力ࣃワ࣮を Po ワ࣮損失率ࣃࠊ࡜ࡿす࡜ Lm 図ࠋࡿࢀ式࡛定義さ(1)ࡢ以下ࡣ 2 ࡣ 4 モ࣮ࢻ光

モ࣮ࢻスイッチング࡛すࠋ  
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表 1. 4 ศ岐 4 モ࣮ࢻ光スイッチࣃࡢワ࣮損失率[％]ࡢ計算結果ࠋ縦軸ࡀ入力モ࣮ࠊࢻ横軸ࡀ出力モ࣮ࢻを示すࠋ 

   0th 1st 2nd 3rd 

0th -0.057 -0.062 -1.008 -0.947 

1st -0.062 -0.824 -0.057 -1.14 

2nd -1.008 -0.057 -1.0 -0.057 

3rd -0.947 -1.14 -0.057 -0.905 
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入力/出力ポ࣮ࢺ 

図 1. 想定さࡿࢀ 4 モ࣮ࢻ光スイッチࡢ全体図 

4 個ࡢ఩相反転領域 
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図 2. 4 モ࣮ࢻ光モ࣮ࢻスイッチング(a) 0thモ࣮ࡽ࠿ࢻ 1stモ࣮ࢻ(b) 1stモ࣮ࢻから 2ndモ࣮ࢻ(c) 2ndモ࣮ࢻから 3rdモ࣮ࢻ 


